
	
	设备名称
	规格型号
	技术指标
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	建议生产厂家

	
	动态磁滞回线测定仪
	
	1、至少提供两种待测材料；2、信号源20-200hz连续可调，四位数显，最小分辨率0.01hz；3、标准电阻0.1-11欧，1K-11K欧精度0.1%；4、标准电容0.1-11微法，精度0.5%；5、磁化电流0.5A;6、配10V.1A电源
	18
	
	
	

	
	硅光电池特性综合实验仪
	
	要求数字光功率计最小分辨率1微瓦、太阳能电池最大开路电压不低于3.5v，射灯功率不小于60w；至少可测量单晶硅、多晶硅、非晶硅三种太阳能电池的特性。
	18
	
	
	

	
	多普勒效应综合实验仪
	
	可验证多普勒效应，利用多普勒效应测量物体的速度，可研究物体不同类型的直线运动规律，可用驻波法、相位法、时差法测量声速等。信号源20-50KHz,调节精度1HZ,输出电压脉冲波0-10V可调，正弦波0-15V可调，多普勒频移0-50hz超声换能器10w，数据液晶显示可保存50组以上数据备查小车运动速度0.08-0.7m/s
	18
	
	
	

	
	实验台
	
	1.5×1.2×0.8m木结构，大理石面
	10
	
	
	

	
	
	
	1.5×0.8×0.8m木结构，大理石面
	10
	
	
	

	
	示波器
	YB4320A
	带宽：DC～20MHz(-3db) / DC～25MHz(-3db)；Y轴偏转系数：5mV/div-5V/div，按1-2-5步进，共10档，(量程)(1mV/diV-1V/div，在×5MAG)；上升时间：≤17.5ns；最大输入电压：300V(DC+AC峰值)，经探极400V(DC+AC峰值)；扫描方式：×1、×5，×1、×5交替；扫描时间系数：0.1us/div-0.2s/div±5%，按1-2-5步进，共20档；触发源：Y1、Y2、交替、电源、外；触发方式：自动、正常，TV-V、TV-H；X-Y工作方式：在X-Y工作方式中，CH1即X轴，CH2即Y轴；Z轴最大输入电压：30V（DC+AC峰值），最大频率≤1KHz；输出电平：0.5V(±2%)；频率：1KHz±2%；用电电源：AC：220V±10%
	18
	
	
	

	
	光强分布测定仪
	WGZ-ⅡA
	方形导轨1.5m，配半导体激光器650nm、白炽灯（带平行透镜）、单缝、多缝、检流计、硅光电池及底座、透镜（至少配4种）、平面镜、光屏、小孔屏、二维三维调节底座共至少6个、激光器支架三维可调节，等其他必备附件
	2
	
	
	

	
	空调
	4
	2匹以上
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	紫外可见分光光度计
	U3900
	单色器：衍射光栅分光，单个单色器；

波长范围：190-900nm；

光谱带宽：0.1nm；

波长准确度：±0.1+nm；

波长再现性：±0.05nm；

光度范围：-3.8-3.8Abs; T%: 0-300%T；

光度再现性：±0.001Abs；

基线平坦度：Within±0.0003Abs；

光源：紫外区：可调氘灯，可见区：可调碘钨灯；

样品仓：120×300×140mm;

检测器：Photomultiplier;

操作温度/湿度：温度：15-35(C，湿度25-85%；

软件：UV Solution

附件：NST-210-2130偏振片；
	1
	
	
	

	
	管式炉
	
	额定加热功率9KW；电压/频率220V/50-60Hz；工作室尺寸Φ80×1000mm；最高温度1600℃；工作温度1500℃；空炉升温时间≤15℃/min；温度均匀度≤±5℃；加热元件：硅钼棒；温控波动度±1℃；温控方式：智能型程序模糊PID控制
	1
	
	
	

	
	镀膜设备 
	
	真空腔室：玻璃钟罩+底座，ф300×H360mm；真空系统：涡轮分子泵+直联旋片泵,电磁前级阀，“一低一高”数显复合真空计；真空极限：优于8.0×10-5Pa；抽速：从大气抽至7×10-3Pa≤15min；可镀膜尺寸：120mm；基片台可定制； 控制方式：手动按钮控制；报警及保护：对泵、电极等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警并执行相应保护措施；AC-1冷却循环水机一台；总功率：抽真空状态功率： 700W；蒸发状态功率： ≤3.2KW；
	1
	
	
	


